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  چكيده
ــك  ــتم فتوولتائي ــك سيس ــوايي /ي ــي ه در  (PV/T air)حرارت

ده فني دانشگاه شهيد باهنر كرمان طراحي و ساخته شده دانشك
در ايـن  . و در محيط آزاد مـورد آزمـايش قـرار گرفتـه اسـت     

ها بـراي جـاري سـاختن    سيستم، توان الكتريكي مورد نياز فن
هـاي  هوا در داخل كانال سيسـتم بـا اسـتفاده مسـتقيم از پنـل     

يير سطح بنابراين در طول روز با تغ. شودفتوولتائيك تأمين مي
هـاي  تشعشع و دماي هواي محـيط، عملكـرد الكتريكـي پنـل    

فتوولتائيك تغيير كرده و در نتيجـه بـا تغييـر تـوان الكتريكـي      
ها، دبي جرمي هواي عبوري از كانال سيستم منتقل شده به فن

پس دبي جرمي هوا و كليه پارامترهاي وابسته به . كندتغيير مي
هاي انجـام شـده بـر    زمايشآ. باشندآن به صورت غير دائم مي

 8و  4، 2روي سيستم عبارتند از آزمايش جابجايي اجباري بـا  
فن و بدون باتري و آزمـايش   8فن همراه با باتري، آزمايش با 

ها براي دو حالت با هر يك از آزمايش. جابجايي آزاد با باتري
مشخصـات   .اي و بدون آن انجـام شـده اسـت   سرپوش شيشه

هاي صورت گرفته بـر روي  ط به آزمايشسيستم و نتايج مربو
نتايج نشان . سيستم در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است

هـاي  اي در سيسـتم دهنـد كـه قـرار دادن سـرپوش شيشـه     مي
به افزايش راندمان حرارتي و كاهش حرارتي منجر /فتوولتائيك

همچنين نتايج نشـان   .دشومي هاراندمان الكتريكي اين سيستم
هـاي  كاري پنلهاي مورد نياز براي خنكند كه تعداد فندهمي

  . اي استفتوولتائيك داراي مقدار بهينه
  
  مقدمه   -1

هاي فتوولتائيك توانايي تبـديل انـرژي خورشـيدي بـه     سيستم
را درصــد دا 20الــي  5الكتريســيته را بــا رانــدماني در حــدود 

 ائيـك فتوولترسيده به پانل  يعني بخش زيادي از تابش. هستند
. شـود  منعكس شده و يا صـرف بـالا رفـتن دمـاي پانـل  مـي      

ســـيليكوني            فتوولتائيـــكهـــاي  پانـــلرانـــدمان الكتريكـــي 
كريستالي بـه ازاء هـر درجـه افـزايش دمـا      كريستالي و پليمنو
) آمـورف سـيليكون  (هاي غيـر سـيليكوني    و پانل درصد 45/0
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